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Исследование фонон-ротонного спектра вновь обрело актуаль-
ность в связи с попытками установить его существование в куло-
новских системах, таких как частично ионизованная водородная
плазма. В работах [1,2], основанных соответственно на расчётах
методом PIMC и на аналитическом подходе с использованием
обобщённой формулы Фейнмана, было предсказано существова-
ние второго ротонного минимума в сильносвязанной невырож-
денной и умеренно вырожденной электронной жидкости — OCP.
Формула Фейнмана, модифицированная для описания жидко-
стей и неидеальной плазмы в работе [2], в данной работе обобща-
ется с целью учёта конечного затухания возбуждений. Соотно-
шение между энергией квазичастицы E(p) и статическим струк-
турным фактором S(p) имеет вид:
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где m, p, T и xm = xm(p) = Em/E0(p) — соответственно масса ча-
стицы, импульс, температура и параметр обрезания, связанный
с максимальной энергией Em, а E0(p) — энергия квазичастицы
в отсутствие затухания. Величина затухания определяется как
γ0(p) = Γ(p)/E0(p) ≪ 1, где Γ(p) — мнимая часть полюса функ-
ции отклика плотность–плотность [2].
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